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摘要(译)

用于改善光出射耦合的LED用导电材料，其中所述导电材料选自空穴导
电材料、电子导电材料和/或发射体材料，所述导电材料包含至少一种具
有至少一个氟化烷基取代基、一个氟化链烯基取代基和/或一个氟化炔基
取代基的导电氟化有机物质，其中至少两个氟原子与氟化取代基的至少
一个碳原子键合，以及所述导电氟化有机物质的折射率为≥1.30且≤1.
55。
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